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Fisica Aplicada III

Situacién actual y perspectivas de futuro de los dispositivos
tfotovoltaicos

El campo de las energfas renovables es uno de los mas activos en
investigacion, desarrollo y aparicién de nuevas ideas para
mejorar el aprovechamiento de la energfa del sol. Se pretende que
los estudiantes que elijan éste trabajo realicen una revisién de la
situaciéon actual de las tecnologfas e ideas involucradas en el
campo, desde una perspectiva cientifica, sin entrar en detalles
minuciosos de cada una de ellas. Asi mismo, se pretende que
aprendan a caracterizar un dispositivo real mediante unas
sesiones practicas sencillas. El detalle concreto de los objetivos es
el siguiente:

1.- Conocer la situacién actual de las distintas tecnologias de
tabricacién de células solares, asi como los logros de las mismas
en cuanto a eficiencia, coste, etc.

2.- Introducirse en la caracterizacién experimental de
dispositivos fotovoltaicos.
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1.- Lectura critica de trabajos cientificos de reciente publicacién,
donde se revise la situacién actual de los dispositivos
fotovoltaicos, analizando y comparando las ventajas e
inconvenientes que presenta cada técnica

2.- Realizacion en el laboratorio de la caracterizacion de un
dispositivo fotovoltaico real de Si.
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